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و  الکتروپلیمریزاسیون با استفاده از فرایند آنیلین پلی نانو کامپوزیت کربن سرامیک طراحی و ساخت

 ی انرژیهای توزیع و ذخیرهدر سیستمی الکترون بررسی رفتار کوانتیده
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 چکیده

 

آنیلین و عوامل پلی -نانو کامپوزیت هیبریدی کربن سرامیک ی الکتروشیمیایی ی مروری به بررسی روش تهیهدر این مقاله       

تاثیر گذار هماننده غلظت مونومر، عوامل دوپینگ )سولفوریک اسید و نیتریک اسید(، سرعت روبش و تعداد چرخش پرداخته شده 

ی انرژی به دست آمد. از طرفی های ذخیرهبرای سیستم Design Expert 8.0.5 با توجه به نرم افزار ایی و فرمولاسیون بهینهاست 

، M0.1های مختلف با غلظت ، آن را تحت نمکپلی آنیلین –در نانو کامپوزیت کرین سرامیک  آنیلینثر رفتاری پلیبرای بررسی ا

ی و توزیع سیستم ذخیرهدادیم تا بهترین الکترولیت را برای ( مورد ارزیابی قرار  KI, KCL KNO3,Na2SO4,NaCl,NaNO3شامل )

آنیلین و کربن سرامیک فاقد پلی -فتاری نانو کامپوزیت هیبریدی کربن سرامیک ی ر. همچنین به مقایسهانرژیی به دست آوریم

 HOMOی لایهمقادیر  آنیلین بررسی شد وی ساختار پلیدر انتها نیز، عملکرد الکترون و رفتار کوانتیده .پلیمر رسانا پرداختیم

4.81𝑒𝑉 ،LUMO 4.657𝑒𝑉 ، (0.153)نوار ممنوعه𝑒𝑉 ،  1.30474313جرم الکترون مهاجر از نوار ظرفیت به نوار رسانش ∗

10−9 𝑗. 𝑠2/𝑚2  5.1همچنین مومنتوم الکترون ∗ 10−4 𝑗. 𝑠/𝑚  نتایج آزمون الکتروشیمیایی با دستگاه محاسبه شد. تمامی

  ایی گزارش گردید. پتانسیواستات/گالوانواستات به روش ولتامتری چرخه

 
 

پلی آنیلین، الکتروپلیمریزاسیون، عوامل دوپینگ، نوار ممنوعهه، ههم ارزی جهرم و     –نانو کامپوزیت کربن سرامیک کلمات کلیدی: 

 انرژی، مومنتوم الکترون.
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